Protokoll Keramik

Si3N4 als Seminarthema:

· Herstellung, Rkt.verfahren, Sintern

· Modifikationen, Kristallstruktur

· α→β-Umwandlung → vollst. Probe aus β

· Warum geht ein Si3N4-Bauteil nicht kaputtwenn man es gg die Wand wirft? → Bruchzähigkeit! → Riss erreicht β-Phase und kann nicht richtig fortschreiten.

Abnormales Kornwachstum bzw diskont.

· Körner, die mehr als 6 Seiten haben, konkave Oberfläche

· Dihedralwinkel (muss 120 ° sein)

· Konkave OF: größere GFE als konvexe → kann in Richtung der kleineren Körner fortschreiten → Kornwachstum

· Aber: am Ende des Sinterns müssten wir ja dann einen Einkristall haben

→ Einschlüsse an Korngrenze hemmen Beweglichkeit der Korngrenze

Abnormales Kornwachstum:

· Nur die Körner die viele Seiten haben sind in der Lage Einschlüsse zu überwinden

· Körner lassen Poren hinter sich, das ist sonst nicht der Fall
· Abnormales Kornwachstum: Pore bewegt sich mit Korngrenze

Flüssigphasensintern:

· 3 Stadien

· Endstadium im Skript zu kurz! Skelettbild. Falsch! → wenig Schmelze und mangelnde Benetzung → Teilchen ohne trennende Fläche in Kontakt, danach Korngrenze zwischen ihnen → aber falsch!

· Richtig, dass feste Teilchen in Kontakt gebracht werden

GFE und OF

Formel: gamma ss ≤2*gamma sl

